Unidade Area

POS-GRADUACAO ENGENHARIA NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADOS
ELETRICA

Disciplina Tipo

PEL105 — Circuitos e Sistemas Analdgicos Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Permitir ao aluno o projeto de circuitos analégicos em tecnologia CMOS tais como amplificadores operacionais,
conversores, entre outros.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula.

Recursos necessarios

Sala de Aula.

Programa para 12 semanas

. Introduc&o aos sistemas anal6gicos;

. Caracteristicas elétricas da tecnologia CMOS;

. Modelos Continuos de transistores MOS;

. Modelos Continuos de transistores MOS;

. Projeto de circuitos analégicos utilizando a técnica gm/IDS;

. Projeto de circuitos analégicos utilizando a técnica gm/IDS — Amplificadores Operacionais CMOS;
. Espelhos de corrente e descasamento;

. Amplificadores Diferenciais CMOS;

. Amplificadores Operacionais CMOS;

10. Amplificadores Operacionais CMOS — Resposta em frequéncia;
11. Amplificadores Operacionais CMOS — Realimentacdo negativa;
12. Amplificadores Operacionais CMOS — Realimentac&o negativa.
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Método de Avaliagédo

Provas e Trabalho Final.
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